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1 .  ( 2 )  下 列 敘 述 中 何 者 是 正 確 的 ？在 工 場 中 實 習 可 以 穿 著 寬 鬆 的 衣 服 比 較 舒 服工 場 應 保 持 通 風

良 好 ， 光 線 充 足在 工 場 中 無 需 保 持 整 齊 、 清 潔學 生 在 工 場 實 習 中 可 不 必 配 戴 個 人 防 護 器

具 。  

2 .  ( 4 )  C M O S 邏 輯 電 路 的 特 點 為供 給 電 源 電 壓 範 圍 小交 換 速 度 比 T T L  I C 快雜 訊 免 疫 性 最 差

消 耗 功 率 極 小 。  

3 .  ( 3 )  有 關 I S D N 之 敘 述 何 者 不 正 確 ：採 用 數 位 傳 輸 與 數 位 交 換 技 術共 同 傳 輸 設 備 與 交 換 系 統

通 信 頻 道 容 量 小 ， 減 少 傳 輸 時 間容 許 各 種 不 同 類 型 的 終 端 設 備 相 互 通 訊 。  

4 .  ( 4 )  可 重 覆 多 次 讀 寫 動 作 的 光 碟 片 為C D - R O MC D - R 光 碟W O R M 光 碟C D - R W 光 碟 。  

5 .  ( 1 )  下 列 有 關 8 2 5 5 可 程 式 I / O 介 面 I C 的 描 述， 何 者 不 正 確 ？有 兩 個 獨 立 的 8  b i t s  I / O 埠C P

U 可 讀 取 8 2 5 5 各 埠 的 資 料C P U 可 將 資 料 送 到 8 2 5 5 各 I / O 埠C P U 利 用 r e a d 和 w r i t e 來

控 制 對 8 2 5 5 的 讀 或 寫 。  

6 .  ( 4 )  多 人 使 用 的 電 腦 系 統 ( M u l t i - u s e r  C o m p u t e r  s y s t e m ) 不 可 或 缺 的 條 件 是高 速 記 憶 體記 憶

體 保 護多 重 微 處 理 機同 時 多 工 ( M u l t i t a s k i n g ) 。  

7 .  ( 2 )  如 下 圖 所 示 振 盪 電 路 ， 其 振 盪 頻 率 為 1 / 2 π  1 / 2 π  1 / 2 π

 1 / 2 π ( R 3 + R 4 ) ( C 1 + C 2 ) 。  

 

8 .  ( 4 )  8 2 5 3 一 般 可 規 劃 成 幾 種 操 作 模 式 2 種 3 種 5 種 6 種 。  

9 .  ( 4 )  四 位 半 之 D M M，至 少 需 使 用 多 少 位 元 之 A / D 轉 換 器 ？ 1 0 位 元 1 2 位 元 1 4 位 元 1 5 位

元 。  

1 0 .  ( 1 )  在 2 0 m A 電 流 迴 路 界 面 中，下 列 何 者 為 正 確 2 0 m A 表 示 邏 輯 1 0 m A 表 示 邏 輯 1 2 0 m A 表

示 邏 輯 0 - 2 0 m A 表 示 邏 輯 0 。  

1 1 .  ( 1 )  使 用 滅 火 器 時 應 站 在 何 處 ？上 風下 風側 風逆 風 。  

1 2 .  ( 2 )  如 下 圖 電 路 ， 若 採 用 理 想 的 運 算 放 大 器 ， 則 輸 出 電 壓 為 - 2 V - 1 . 5 V 1 . 5 V 2 V 。

 

1 3 .  ( 1 )  示 波 器 使 用 I N T ( I n t e r n a l ) 觸 發 模 式 時 ， 其 觸 發 信 號 之 來 源 為垂 直 放 大 器水 平 放 大 器A

C 電 源 信 號外 部 ( E X T ) 信 號 。  

1 4 .  ( 1 )  微 電 腦 糸 統 以 R S - 2 3 2 C 串 列 方 式 傳 輸 資 料 到 週 邊 裝 置 ， 其 串 列 傳 輸 格 式 為 一 位 元 啟 始 位 元 ，

8 位 元 資 料，一 位 元 同 位 元，2 位 元 結 束 位 元，若 以 2 4 0 0 鮑 率 ( B a u d - r a t e ) 連 續 傳 送 1 0 0 個 位

元 組 ( B y t e ) 之 資 料 ， 所 需 的 時 間 約 為 0 . 5 秒 2 . 4 秒 1 0 0 秒 2 4 0 0 秒 。  

1 5 .  ( 2 )  暫 存 器 定 址 模 式 是 指 被 傳 送 的 資 料 存 放 在 何 處暫 存 器 所 指 的 記 憶 體 位 址 中暫 存 器 中A

L U 中暫 存 器 所 指 的 堆 疊 器 中 。  

1 6 .  ( 4 )  如 下 圖 符 號 為印 表 機紅 外 線區 域 網 路通 用 序 列 埠 。  
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1 7 .  ( 2 )  已 知 電 阻 器 ( R ) 之 V - i 特 性 曲 線 為  ， 二 極 體 ( D ) 之 V - i 特 性 曲 線 為  時 ， 如 下 圖 所 示

之 電 路 的 V - i 特 性 曲 線 為     。  

1 8 .  ( 1 )  若 以 S N 7 4 H C 0 0 來 實 現 互 斥 或 閘 ( F = A ♁ B ) ， 則 共 需 幾 個 S N 7 4 H C 0 0 的 I C 元 件 ？ 2 個 3

個 4 個 5 個 。  

1 9 .  ( 1 )  一 個 8 0 W 的 電 晶 體（ 在 2 5 ℃ 下 的 額 定 ），其 衰 減 因 素 為 0 . 5 W / ℃，則 在 1 2 5 ℃ 溫 度 下，其 最

大 功 率 消 耗 值 為 3 0 W 4 0 W 5 0 W 6 0 W 。  

2 0 .  ( 1 )  使 用 塑 膠 質 束 線 帶 來 匝 線 束 後，應 將 尾 端 多 餘 線 帶 剪 除，殘 留 量 至 少 應 在 多 少 距 離 以 內 ？ 1

m m 2 m m 3 m m 4 m m 。  

2 1 .  ( 2 )  測 量 某 小 段 銅 線 的 電 阻 值 時 應 用惠 斯 登 電 橋愷 爾 文 電 橋R L C 電 表數 位 式 三 用 電 表  

最 為 適 宜 。  

2 2 .  ( 4 )  邏 輯 分 析 儀 的 顯 示 方 式 有 狀 態 顯 示 ， 請 問 下 列 顯 示 待 測 信 號 方 式 何 者 為 誤 ？以 二 進 位 表 示

以 十 六 進 位 表 示以 A S C I I 表 示以 B I G - 5 表 示 。  

2 3 .  ( 3 )  0 0 1 1 1 0 0 1 ( 2 ) 相 當 於 十 進 制 的 3 1 3 9 5 7 1 0 5 。  

2 4 .  ( 4 )  在 下 列 T T L 編 號 中 何 者 具 有 最 快 的 交 換 速 度 7 4 H × × 7 4 L S × × 7 4 × × 7 4 S × × 。  

2 5 .  ( 2 )  D M A ( D i r e c t  M e m o r y  A c c e s s ) 處 理 速 度 快 ， 適 合 大 量 資 料 傳 送 ， 主 要 原 因 為不 必 使 用 位 址

線不 必 經 由 C P U 傳 送使 用 較 多 的 控 制 線使 用 較 多 的 資 料 線 。  

2 6 .  ( 3 )  計 頻 器 之 時 基 為 1 0 m s ， 而 量 測 之 總 計 數 為 1 5 0 0  c o u n t 時 ， 表 示 外 加 信 號 之 頻 率 為 1 5 0 M H

z 1 5 M H z 1 5 0 K H z 1 5 K H z 。  

2 7 .  ( 4 )  下 面 那 一 個 指 令 不 一 定 能 清 除 累 積 器 的 內 含 值 ？ S U B  AX O R  AM V I  0 HL D A  0 H 。  

2 8 .  ( 4 )  下 列 何 者 不 是 進 行 中 斷 查 詢 、 並 安 排 回 應 優 先 順 序 的 類 型 ？軟 體 查 詢硬 體 查 詢向 量 式

記 憶 體 對 映 式 。  

2 9 .  ( 4 )  一 個 理 想 的 互 導 放 大 器 ， 其 輸 入 阻 抗 R i 與 輸 出 阻 抗 R o 應 為R i ＝ ∞ ， R o ＝ 0R i ＝ 0 ， R o

＝ ∞R i ＝ 0 ， R o ＝ 0R i ＝ ∞ ， R o ＝ ∞ 。  

3 0 .  ( 2 )  下 列 何 者 不 是 人 力 搬 運 的 正 確 姿 勢 ？應 先 將 一 端 抬 高 後 緊 抓 物 件儘 量 保 持 脊 椎 骨 彎 曲 ，

並 使 用 背 部 肌 肉保 持 身 體 的 平 衡 ， 兩 腳 分 開 與 肩 同 寬 ， 儘 量 靠 近 物 件如 由 兩 人 共 同 搬 運

時 ， 應 注 意 平 衡 各 人 體 力 ， 身 高 不 要 差 太 多 。  

3 1 .  ( 3 )  X = A ' B ' C ' + A ' B ' C + A B ' C ' + A B ' C 可 化 簡 為X = A + CA B = A CB 'A 。  

3 2 .  ( 3 )  一 般 的 數 位 元 件 中 ， 何 種 輸 出 結 構 較 適 合 大 電 流 之 輸 出 ？圖 騰 柱 輸 出三 態 式 輸 出開 路

集 極 式 輸 出單 端 式 輸 出 。  

3 3 .  ( 2 )  如 下 圖 電 路 ， 電 晶 體 h 參 數 為 h f e ＝ 1 0 0 ， h i e ＝ 1 K Ω ， 工 作 於 低 頻 小 訊 號 時 ， 此 電 路 之 電 壓

增 益 約 等 於 0 . 8 0 . 9 1 . 1 9 8 。  

 

3 4 .  ( 1 )  G P I B 界 面 之 函 數 波 產 生 器 至 少 需 具 備 下 列 那 一 種 功 能 ？收 聽 者 ( L i s t e n e r )發 言 者 ( T a l k e

r )控 制 者 ( c o n t r o l l e r )傳 送 者 ( s o u r c e ) 。  

3 5 .  ( 2 )  某 電 腦 螢 光 幕 的 解 析 度 為 1 2 4 0 × 1 0 2 4 點，且 為 2 5 6 色，則 該 電 腦 須 大 約 使 用 多 少 記 憶 體 來 控

制 螢 光 幕 1 . 3 M b i t s 1 . 3 M B y t e s 3 2 0 M b i t s 3 2 0 M B y t e s 。  

3 6 .  ( 1 )  邏 輯 分 析 儀 之 同 步 模 式 通 常 使 用 在狀 態 分 析時 序 分 析暫 態 信 號 分 析頻 率 計 數 。  

3 7 .  ( 2 )  靴 帶 式 ( B o o t s t r a p ) 射 極 隨 耦 器 的 主 要 特 點 為輸 出 阻 抗 極 高輸 入 阻 抗 極 高電 壓 增 益 極 高

輸 入 阻 抗 極 低 。  
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3 8 .  ( 3 )  如 下 圖 為D I A C S U S S S S S B S 。  

 

3 9 .  ( 1 )  配 線 端 點 焊 接 時 ， 端 點 與 導 線 P V C 絕 緣 皮 之 間 距 ， 應 保 持 在 0 . 5 m m ～ 2 m m 2 m m ～ 5 m m

 0 . 5 c m ～ 2 c m 2 c m ～ 5 c m 。  

4 0 .  ( 3 )  如 下 圖 電 路 中 ， 若 該 矽 電 晶 體 之 h = 3 0 ， I  = 0 ， 則 此 電 晶 體 動 作 為截 止飽 和工 作

不 動 作 。  

 

4 1 .  ( 4 )  國 際 標 準 組 織 ( I S O ) 的 資 料 通 訊 協 定 有 七 層，其 中 最 高 層 次 是 擔 任 對 使 用 者 直 接 服 務 的 任 務 ，

其 為 那 一 層 ？實 體 層傳 輸 層會 議 層應 用 層 。  

4 2 .  ( 3 )  以 1 2 0 0 b p s 傳 送 率 ( B a u d  R a t e ) 傳 送 8 位 元 資 料 ， 若 不 含 控 制 信 號 ， 則 需 費 時 1 . 3 4 m s 3 . 3

5 m s 6 . 7 m s 2 6 . 8 m s 。  

4 3 .  ( 3 )  在 介 面 電 路 中 通 常 使 用 下 列 何 種 元 件 與 匯 流 排 ( B U S ) 連 接 ？多 工 器正 反 器三 態 緩 衝 器

計 數 器 。  

4 4 .  ( 4 )  指 令 暫 存 器 ( I R ) 是 在 那 一 單 元 內算 術 運 算 單 元邏 輯 單 元記 憶 單 元控 制 單 元 。  

4 5 .  ( 3 )  下 列 那 一 種 不 屬 於 微 電 腦 系 統 內 部 匯 流 排地 址 匯 流 排資 料 匯 流 排 S - 1 0 0 匯 流 排控 制

匯 流 排 。  

4 6 .  ( 1 )  程 式 執 行 中 以 那 一 類 指 令 最 多資 料 搬 動控 制 轉 移移 位算 術 演 算 。  

4 7 .  ( 4 )  下 面 那 一 項 不 是 兩 台 遠 距 離 電 腦 之 間 互 相 通 訊 的 必 要 條 件 ？兩 台 電 腦 都 要 裝 有 m o d e m

在 相 同 的 傳 輸 速 率 下使 用 相 同 的 通 訊 協 定使 用 相 同 廠 牌 的 電 腦 。  

4 8 .  ( 2 )  U A R T ( U n i v e r s a l  A s y c h r o n o u s  R e c e i v e r  T r a u s m i t t e r ) 非 同 傳 輸 接 收 器 與 U A R T 之 間 傳 輸 方

式 為 何 ？並 列 輸 出 串 列 輸 入串 列 輸 出 串 列 輸 入並 列 輸 出 並 列 輸 入串 列 輸 出 並 列 輸

入 。  

4 9 .  ( 3 )  設 工 作 電 壓 均 為 5 V 條 件 下 ， 以 T T L 電 路 去 驅 動 C M O S 電 路 時 ， 必 須 在 T T L 輸 出 端 加 裝 一

個提 昇 電 容 器箝 位 二 極 體提 昇 電 阻 器接 地 電 阻 器 。  

5 0 .  ( 4 )  有 關 下 列 敘 述 何 者 不 正 確C M O S 消 耗 功 率 較 低E C L 速 度 較 快T T L  電 壓 為 + 5 VC M

O S 傳 輸 延 遲 ( P r o p a g a t i o n  D e l a y ) 時 間 較 T T L 短 。  

5 1 .  ( 3 )  在 按 裝 機 電 元 件 時 ， 為 使 其 不 易 鬆 脫 ， 會 在 平 墊 圈 內 加 裝 一 個銲 片絕 緣 墊 圈彈 簧 圈 圈

螺 絲 帽 。  

5 2 .  ( 3 )  如 下 圖 為 2 5 6 × 1 D R A M 2 5 6 × 1 S R A M 6 4 K × 1 D R A M 6 4 K × 1 S R A M 。  

 

5 3 .  ( 3 )  有 一 共 集 極 電 晶 體 放 大 電 路 之 負 載 電 阻 R  ＝ 1 K Ω ， 且 電 流 增 益 h f e ( 或 β 值 ) 為 1 0 0 ， 假 設

電 晶 體 的 h i e 可 忽 略 不 計 ， 則 此 放 大 電 路 輸 入 阻 抗 為 1 0 K Ω 1 1 K Ω 1 0 1 K Ω 1 M Ω 。  

5 4 .  ( 2 )  有 關 組 合 語 言 中 M O V 指 令 的 使 用 ， 下 列 何 項 用 法 多 此 一 舉 ？M O V  a x , 1 0 0 ， M O V  d s , a x

M O V  a x , 6 5 ， M O V  d a t , a xM O V  a x , d a t 1 ， M O V  d a t 2 , a xM O V  a x , d s ， M O V  e s , a x 。  

5 5 .  ( 1 )  熱 電 耦 ( t h e r m o c o u p l e ) 之 輸 出 信 號 型 式 為m Vm AΩA 。  

5 6 .  ( 1 )  在 光 電 效 應 中 ， 欲 增 加 所 放 射 出 光 電 子 的 動 能 ， 則 需 增 大 下 列 何 種 因 素 ？入 射 光 的 頻 率

入 射 光 的 強 度光 電 作 用 的 表 面 積光 電 材 料 的 功 函 數 。  

5 7 .  ( 4 )  以 一 般 電 流 表 A ( 內 阻 = 0 . 5 Ω ) 及 電 壓 表 V ( 內 阻 = 1 M Ω ) 同 時 測 量 流 過 低 阻 抗 元 件 R ( 阻 值 = 1 Ω )

之 電 流 及 其 上 電 壓 時 ， 應 以 下 列 何 種 接 法 最 為 適 宜 ？  
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    。  

5 8 .  ( 4 )  以 軟 體 掃 描 式 在 發 光 二 極 體 ( L E D ) 上 顯 示 數 值 或 資 料 時 ， 至 少 需 要 在 多 少 時 間 內 更 新 一 次 ，

方 不 會 讓 查 看 者 感 到 有 閃 爍 現 象 ？ 1 / 2 秒 1 / 4 秒 1 / 8 秒 1 / 1 6 秒 。  

5 9 .  ( 1 )  輸 入 信 號 為 5 S i n 1 0 t + 6 S i n 2 0 t ， 而 輸 出 信 號 為 2 0 S i n 1 0 t + 1 8 S i n 2 0 t ， 則 此 放 大 器 具 有 下 列 何

種 失 真 ﹖頻 率 失 真非 線 性 失 真波 幅 失 真互 調 失 真 。  

6 0 .  ( 4 )  下 列 因 素 中 何 者 為 不 安 全 的 工 作 環 境 因 素 所 造 成 的 意 外 事 件遲 鈍不 相 信 安 全 的 工 作 方 法

不 守 安 全 規 則通 風 不 良 。  

6 1 .  ( 1 )  商 用 筆 記 型 電 腦 的 顯 示 器 通 常 為L C DL E DC R T 顯 示 器電 漿 顯 示 器 。  

6 2 .  ( 2 )  鑽 頭 迴 轉 一 圈 所 進 入 工 件 的 距 離 稱 為 進 刀 量 ， 鑽 削 硬 材 料 之 進 刀 量 應 較 軟 材 料 如 何 ？大

小相 等無 關 。  

6 3 .  ( 2 )  八 位 數 ( 8  d i g i t ) 計 頻 器 之 解 析 度 為 0 . 0 0 1 p p m 0 . 0 1 p p m 1 p p m 1 0 p p m 。  

6 4 .  ( 4 )  下 列 因 素 中 何 者 不 是 由 不 安 全 的 個 人 因 素 所 造 成 的 意 外 事 件粗 心遲 鈍不 使 用 防 護 器 具

噪 音 。  

6 5 .  ( 1 )  放 大 器 中 加 入 負 回 授 之 主 要 目 的 是增 加 穩 定 度提 高 增 益產 生 振 盪增 加 功 率 。  

6 6 .  ( 1 )  R S - 2 3 2 之 資 料 接 收 線 有 幾 條 ？ 1 4 8 1 6 。  

6 7 .  ( 3 )  對 一 個 n - i n p u t  X O R 閘 ， 下 列 敘 述 何 者 正 確 ？輸 入 為 偶 數 個 0 ， 則 輸 出 就 為 0輸 入 為 偶

數 個 0 ， 則 輸 出 就 為 1輸 入 為 奇 數 個 1 ， 則 輸 出 就 為 1輸 入 為 奇 數 個 1 ， 則 輸 出 就 為 0 。

6 8 .  ( 4 )  N 型 半 導 體 中 ， 有 較 多 的 自 由 電 子 ， 因 此 其 帶 電 性 為帶 有 正 電帶 有 負 電偶 而 帶 電電

中 性 。  

6 9 .  ( 4 )  對 於 D R A M 特 性 的 描 述 ， 何 者 是 不 正 確 的 ？單 一 晶 片 容 量 較 大需 要 有 復 新 ( R e f r e s h ) 動

作包 裝 上 較 少 的 外 部 接 腳有 較 佳 的 存 取 速 度 。  

7 0 .  ( 4 )  8 0 x 8 6 微 處 理 機 系 統，當 系 統 重 置 後，其 起 始 執 行 位 址 為 0 0 0 0 h F F F F h F F F F F h F F F F

0 h 。  

7 1 .  ( 4 )  下 列 何 者 不 是 數 位 電 表 ( D M M ) 的 優 點 ？消 除 讀 取 誤 差易 於 讀 取 測 量 值高 精 確 度可

判 別 各 種 閘 流 體 。  

7 2 .  ( 4 )  如 下 圖 所 示 ， 晶 體 振 盪 電 路 所 使 用 的 反 或 閘 是 C M O S 元 件 C D 4 0 0 1 ， 請 問 圖 中 回 授 電 阻 R 應

為 何 值 ， 方 能 正 常 振 盪 ？ 3 3 0 Ω 1 K Ω 1 0 K Ω 1 M Ω  以 上 。  

 

7 3 .  ( 1 )  下 列 何 者 為 布 林 代 數 式 X Y + X ' Z + Y Z 之 化 簡 後 的 結 果 ？X Y + X ' ZX Y + Y ZX ' Z + Y ZX +

Y + Z 。  

7 4 .  ( 4 )  如 下 圖 所 示 電 路 ， 若 V 1 ＝ 3 V 、 V 2 ＝ - 1 V ， 則 V o 為 - 8 V - 4 V 4 V 8 V 。

 

7 5 .  ( 4 )  J 型 （ I C 型 ） 熱 電 耦 其 正 線 為 何 種 金 屬銅鋁鎳鐵 。  

7 6 .  ( 4 )  下 列 何 種 為 撞 擊 式 印 字 機熱 感 式靜 電 式噴 墨 式點 矩 陣 式 。  

7 7 .  ( 2 )  電 腦 一 般 為 取 得 外 界 壓 力 、 溫 度 等 物 理 量 的 電 氣 ， 必 須 透 過D / AA / DV / I F / V  轉 換
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成 數 位 形 式 。  

7 8 .  ( 2 )  全 波 整 流 電 路 中 ， 輸 出 電 壓 的 平 均 值 為 峰 值 的 幾 倍 1 / π 2 / π 3 / π 4 / π 。  

7 9 .  ( 1 )  電 流 串 聯 負 回 授 ， 會 使 電 路 的 輸 入 阻 抗 R i 、 及 輸 出 阻 抗 R o 產 生 何 種 變 化 ？R i 增 加 、 R o

增 加R i 增 加 、 R o 減 低R i 減 低 、 R o 增 加R i 減 低 、 R o 減 低 。  

8 0 .  ( 1 )  如 下 所 示 之 卡 諾 圖，下 列 何 者 為 化 簡 後 的 結 果 ？ f ( A , B , C ) = A ' + B f ( A , B , C ) = A + B ' f ( A , B ,

C ) = A ' + B + C f ( A , B , C ) = A + B ' + C 。  

 

 


